
























































































专利名称(译) 薄膜晶体管阵列基板和液晶显示装置
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摘要(译)

本发明的薄膜晶体管阵列基板具有阵列区域和框架区域，该薄膜晶体管
阵列基板包括：薄膜晶体管;上部金属图案由与同一层的源极和漏极相同
的材料形成;透明导电膜图案;和上层绝缘膜，其中透明导电膜图案具有：
第一类型透明导电膜图案，设置为位于电极图案的图案之一内，并且从
顶侧看，金属图案的图案，并且不覆盖电极图案或金属图案的图案端面;
第二种类型的透明导电膜图案设置成从一个图案的至少一部分的内侧伸
出，从顶侧观察并覆盖图案端面。
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